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Las técnicas de crecimiento epitaxial han permitido el crecimiento de heteroestructuras
semiconductoras que han revolucionado la industria electronica en los ultimos afios. Desde hace
unos pocos afos ha sido posible el crecimiento de estructuras semiconductoras en forma de
nanobarras o nanohilos, a partir de las cuales surgen nuevas simetrias no posibles en el caso de
capas delgadas. Las mas conocidas son las heteroestructuras radiales y axiales. En esta charla
repasaremos las principales caracteristicas de nanohilos basados en compuestos -V, desde el
punto de vista estructural, éptico o electronico. Desde el punto de vista estructural crecen en la
estructura de la wurtzita en lugar de la blenda de cinc, lo que le proporciona una cierta polarizacion
espontanea no existente en el bulto. Desde este mismo punto de vista podemos decir también que
la relacion superficie volumen es centenas de veces superior en comparacion con una capa
delgada, lo cual indica que las superficies van a jugar un papel muy importante, lo cual afecta al
transporte electrénico de los nanohilos. Por ultimo, haremos hincapié en las aplicaciones de estas
nanoestructuras, tanto a nivel individual como de forma colectiva.
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